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V praci sa zaneriavane na pripravu tenkych vrstiev supravodi vého systému MyB2
ponocou RF a DC nagnetrdénového naprasovania a na stadiumtransportnych

vl astnosti pripravenych vrtiev. Venujeme sa predovsetkym sklimani u vyvoj a
transportnych vlastnosti v zavislosti od paranetrov depozicie, procesu zihania,
prvkového zl ozenia a struktlry. Sustredili snme sa aj na korel aciu transportnych
vl astnosti a hrubky tenkych vrstiev, ako aj na vyuzitie danych vrstiev v procese
pripravy funke&nych struktdr subm kronetrovych rozmerov.



